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Malfs._ ca?kowny prad Al 4; (...40 °C)
obciazenia

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...85
Ochrona IP 68
Waga [¢]] 29,8
Wymiary [mm] 35x20x 30
Materiat PA
Materiat nakretki mosigdz

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Potaczenie elektryczne

zaciski $rubowe: ...0,75 mmz?; Ostona przewodu: @ 4...6 mm

Potaczenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, katowy; Materiat obudowy: PA; Nakretka: mosigdz, niklowany; Styki: poztacane
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